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(57) Abstract: The invention relates to a 
method for producing electronic components 
comprising adjacent electrodes, interspaced 
at distances ranging between 10 nanometres 
and several micrometres on a substrate 
of any type. According to the invention, 
the electrodes are structured by means of 
overlapping edges on the deposited layer or 
by undercutting the deposited layers. The 
electronic components are then produced 
either in the conventional manner or using a 
lithographic process from the underside of the 
transparent substrate and finally by means of 
a succession of known method steps for the 
production of electronic components. 
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Verfahrensschritte zur Herstellung elektronischer Bauelemente. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung 
betrifft Verfahren zur Herstellung von 
elektronischen Bauelementen mit dicht 
aneinander grenzenden Elektroden mit 
Abstanden im Bereich von einigen 10 
Nanometern bis einigen Mikrometem auf 
einen beliebigen Substrat. Erfindunggemass 
erfolgt die Strukturierung von Elektroden 
entweder mittels iiberschneidender Kanten 
am abgeschiedenen Layer oder mittels 
Unteratzung des abgeschiedenen Layers. 
Die Fertigstellung der elektronischen 
Bauelemente erfolgt danach entweder auf 
herkommliche Weise oder mittels eines 
Lithographieverfahrens von der Unterseite 
des lichtdurchlassigen Substrates und 
abschliessender Abfolge ans sich bekannter 
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